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I

شکل 55 ـ 1 مدار الکتريکي 

همان طــور کــه اتصــال هادي بــه باتري، مســير 
بســته اي براي جاري شــدن جريان فراهــم مي کند را 
»مدار الکتريکي1« مي نامند، مســير بسته اي که فوران 
مغناطيســي در آن برقرار مي شود »مدار مغناطيسي2« 

ناميده مي شود.

وجه تشــابه مدار مغناطيسي شکل )54 ـ 1( با مدار 
الکتريکي شکل )55 ـ 1( عبارت است از:

ـ »نيروي محرکه الکتريکي3« باتري E عامل جاري 
شــدن جريان الکتريکي در هادي اســت و »نيروي 
محرکه مغناطيسي4« سيم پيچ ɵ عامل جاري شدن 
فوران مغناطيســي در هسته است. بنابراين عملکرد 
نيروي محرکه مغناطيسي و نيروي محرکه الکتريکي 

شبيه به يك ديگر است؛ يعني:

مشابه E مدار الکتريکي ɵ مدار مغناطيسي 

ـ جريــان الکتريکــي I، در هاديِ مــدار الکتريکي 
جاري مي شــود و فوران مغناطيســي φ در هسته 
مدار مغناطيسي جاري مي شود. بنابراين رفتار فوران 
مغناطيسي و جريان الکتريکي نيز شبيه به يك ديگر 

است؛ يعني:

مشابه I مدار الکتريکي φ مدار مغناطيسي 
ـ هادي در مدار الکتريکي مسيري براي عبور جريان 
الکتريکي است و از خود در مقابل عبور جريان الکتريکي 
»مقاوت الکتريکي5« نشــان مي دهد و هســته در مدار 
مغناطيســي نيز مســيري براي عبور فوران مغناطيسي 
اســت و از خــود در مقابــل عبور فوران مغناطيســي 
»مقاومت مغناطيسي6« نشان مي دهد. بنابراين مقاومت 
مغناطيسي  و مقاومت الکتريکي R شبيه به يك ديگر 

مي باشد؛ يعني:

مشابه R مدار الکتريکي  مدار مغناطيسي 

بين کميت هــاي ولتاژ، جريــان و مقاومت در يك 
مــدار الکتريکي قانون اهُم رابطه )14 ـ 1( را ارايه کرده 

است:

)14 ـ 1(          

با توجه به شــباهت هاي ميان کميت هاي الکتريکي 
و مغناطيســي مي تــوان قانون اهم را بــراي يك مدار 

مغناطيسي به صورت رابطه )15 ـ 1( نوشت:

)15 ـ 1(          

در اين رابطه:

ɵ نـيروي مــحرکه مـغناطيسي سيـم پيچ  بر حسب 
]A.T[

]wb[ فوران مغناطيسي هسته بر حسب φ
 مقاومت مغناطيسي هسته بر حسب 

Electro Motive Force )EMF( .3  Magnetic Circuit .2    Electric Circuits  .1 
Reluctance .6   Resistance .5  Magneto Motive Force)MMF( .4 
























